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요       약
일반 으로 낸드 래시는 Matlab이나 간단한 로그램 언어를 통하여 분석하는 경우가 많았다. 그 이

유는 많은 데이터와 공정마다 변하는 데이터 format 그리고 여러 가지 분석방법의 다양성이 그 이유이

다. 그 때문에 분석시간과 분석의 정형화가 이루어지지 않았다. 본 논문의 낸드 래시의 분석을 정형

화 하 고, DB를 이용하여 많은 양의 테스트데이터를 리 하 다. 한 여러 종류의 테스트데이터 

format에 하여 범용 으로 사용할 수 있도록 제작 하 다. 제작된 분석기는 낸드 래시의 CCI특성 

 EW cycle과 retention에 한 stress resistance를 분석할 수 있다. 객체지향 으로 설계가 되어 추후 유

지 보수를 용이하게 설계하 다.
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그림 1 MLC 낸드 래시의 셀 구조

1. 서론

2. 낸 드 래 시 메모리의 특성
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그림 3 EW cycle 변화에 따른 압분포

그림 4 Retention의 변화에 따른 압분포

그림 2 MLC 낸드 래시 셀의 압 분포

  3. 분석기의 기능
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그림 5 Internal Architecture

그림 6 Data Base 계도

  4. 구 
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그림 7 출력 화면

 5. 결 과

참고문헌

제37회 한국정보처리학회 춘계학술대회 논문집 제19권 1호 (2012. 4)

- 949 -




